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TDM22544D OptiMOS™ Infineon
Dual Phase 140A Power Stage Module with Integrated Inductor
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TDM22544D OptiMOS™ (Infineon
Dual Phase 140A Power Stage Module with Integrated Inductor
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Part Number Temp Range Package Orderable Part Number
TDM22544D -40 to 125°C LG-MLGA-72-6 TDM22544DXUMA1
10 mmx9 mmx8 mm

1 = B TRER A R ER E A

TDM22544D %}
Al - Designator

M - Package Size
U - Tape and Reel
X - Hal free, ROHS compliant, Totally lead free
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TDM22544D OptiMOS™ (Infineon
Dual Phase 140A Power Stage Module with Integrated Inductor
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TDM22544D OptiMOS™ (Infineon
Dual Phase 140A Power Stage Module with Integrated Inductor
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]2 HIRAER
Qualification Level Industrial
Moisture Sensitivity 9x10x8mm JEDEC Level 3 @ 260 °C
LG-MLGA-72-6 Package
ESD [HBM] Human Body Model ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, Class 2 (2000V to <4000V)
[CDM] Charged Device Model ANSI/ESDA/JEDEC JS-002, Class C3 (=1000)
RoHS Compliant Yes
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IMPORTANT NOTICE

The information contained in this application
note is given as a hint for the implementation of
the product only and shall in no event be
regarded as a description or warranty of a certain
functionality, condition or quality of the product.
Before implementation of the product, the
recipient of this application note must verify any
function and other technical information given
herein in the real application. Infineon
Technologies hereby disclaims any and all
warranties and liabilities of any kind (including
without limitation  warranties of non-
infringement of intellectual property rights of any
third party) with respect to any and all
information given in this application note.

The data contained in this document is
exclusively intended for technically trained staff.
It is the responsibility of customer’s technical
departments to evaluate the suitability of the
product for the intended application and the
completeness of the product information given in
this document with respect to such application.

For further information on the product, technology,
delivery terms and conditions and prices please
contact your nearest Infineon Technologies office
(www.infineon.com).
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intellectual property rights of any third party.
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	特性
	 集成双相转换器，包括两个智能功率级、两个电感和去耦电容
	 英飞凌最新智能功率级采用 OptiMOSTM-6 MOSFETs
	 每相直流电流输出能力为 70 A（散热优化时）
	 峰值电流输出能力为 160 A
	 输入电压 (VIN) 范围为 4.25 V 至 16 V
	 片上 MOSFET 电流检测，采样精度5 µA/A。
	 8mV /  C 温度模拟输出
	 当VIN = 12 V 时，输出电压范围为 0.225 V 至 3V
	 工作频率高达 2 MHz
	 VCC低欠压锁定(UVLO)
	 自举欠压保护
	 自动补能的自举电容
	 过温保护和热关断
	 逐周期过流保护 (OCP) 和标记
	 兼容 3.3V 三态 PWM 输入
	 支持体二极管动态负载消耗
	 深度睡眠模式，通过 EN 拉低实现省电（每相典型值为32 µA ）
	 符合 RoHS 标准的无铅封装
	 小型 LGA 封装，10 毫米（长）x 9 毫米（宽）x 8 毫米（高）

	潜在应用
	 人工智能加速卡
	 CPU 功率
	 FPGA 功率
	 电信/数据中心

	产品验证
	符合 JESD47 和 IPC9701 工业应用标准

	描述
	 高频、紧凑型 DC-DC 转换器
	 用于 CPU、GPU、FPGA 和 DDR 内存阵列的稳压器
	 服务器、通信和人工智能系统。
	TDM22544D 双相 OptiMOSTM 电源模块将两个智能功率级、两个功率电感器和去耦电容共同封装在一个 10mm x 9mm x 8mm 的小型封装中，以实现两个独立的同步降压转换器。该封装针对 PCB 布局、传热、驱动器/MOSFET 控制时序和最小开关节点振铃进行了优化。智能功率级将优化的栅极驱动器和 MOSFET 搭配使用，可在较低的输出电压下实现更高的效率，满足尖端 CPU、GPU、FPGA 和 DDR 存储器设计的要求。
	与同类最佳的基于控制器的电感器 DCR 检测以及 MOSFET Rdson 电流检测方法相比，改进的 MOSFET 电流镜电流输出检测实现了更高的电流检测精度。
	保护功能包括 IC 温度汇报和过温保护功能（带热关断功能的OTP）、逐周期过流保护（OCP）、控制管MOSFET 短路检测（HSS - 上管短路检测）和 VCC 欠压保护。OptiMOSTM 电源模块功率级还具有自举电容器的"更新" 功能，以防止自举电容器过度放电。
	电感器针对 600 kHz 至 1.2 MHz 的开关频率进行了优化，在保持业界领先效率的同时，实现了高性能瞬态响应。
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	2 封装
	本节包括 TDM22544D 的标记、机械和包装信息。
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